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Justifica-se a realizacdo do presente estudo devido a necessidade do
desenvolvimento de ferramentas de modelagem e analise de dispositivos
semicondutores, como transistores MOSFET e ReRAMS. Esse ferramental tem por
escopo viabilizar a construgcdo e andlise de circuitos eletrbnicos como
microprocessadores, células de memoria flash, entre outros. Atualmente, esses
componentes sao imprescindiveis para o mundo digital, uma vez que sé&o
empregados na manufatura de computadores, celulares, microcontroladores e
outros equipamentos eletrénicos. Além disso, esse trabalho tem como objetivo a
construcdo de técnicas de analise de transistores do tipo MOSFET, os quais
apresentam defeitos como a armadilha de elétrons. Essas armadilhas capturam e
liberam elétrons presentes no canal entre a fonte e o dreno do transistor, gerando
alteracOes discretas na condutdncia do canal, uma vez que esse fendmeno
apresenta um comportamento quantico e os intervalos de tempo entre um evento de
captura e liberacdo de portadores é individualmente aleatorio, mas possui um valor
meédio intrinseco ao dispositivo analisado. Essas flutuacbes sdo percebidas como
um ruido de baixa frequéncia em transistores do tipo MOSFET, chamado de RTN —
Random Telegraph Noise (em portugués, Ruido Aleatério de Telegrafo). Portanto,
para desenvolver o presente trabalho foram implementadas ferramentas de anélise
visando quantificar o RTN, as quais foram feitas utilizando a linguagem MATLAB.
Entretanto, € necessario validar esse software e para isso foi criado um modelo
matematico da operacdo de um transistor MOSFET na mesma linguagem, o qual
modela a armadilha de elétrons. A partir dos resultados obtidos, por meio dessas
ferramentas, constatou-se que as andlises desenvolvidas apresentaram o0s
resultados esperados dadas as simulagdes utilizadas, indicando que podem ser
empregadas para analise de dados obtidos experimentalmente.



